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Rok powstania:   1979 r. 
Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 5 lutego 1979 roku  

 
Nadzór nad funkcjonowaniem:  Minister  Gospodarki 
 
Zatrudnienie:  279 osób 
w  tym  pracowników  naukowych: 165 osób. 
 
Roczny  przychód: ok. 50 mln zł, 
w  tym  dotacja  statutowa:  ok. 10 mln zł. 
 
Działalność:  Technologie  nowych  materiałów 



Instytut  Technologii  Materiałów  Elektronicznych  
01-919 Warszawa 
ul.  Wólczyńska  133 

Telefon: (+48 22) 835-30-41;    Faks: (+48 22) 864-54-96 
http://www.itme.edu.pl                   itme@itme.edu.pl  

1. A. K. Geim, K. S. Novoselov i in. – Science 2004 
 
2. Podjęcie prac nad grafenem w ITME (dr Włodzimierz Strupiński) - 2006  
 
3. A. Geim, K. Novoselov – Nature 2007 
 
4. Podjęcie współpracy naukowej ITME z Geimem – 2009 
 
5. Rozpoczęcie w ITME badań nad otrzymywaniem grafenu metodami 
chemicznymi (dr Ludwika Lipińska) – 2009 
 
6. Nagroda Nobla dla A. Geima i K. Novoselova – 2010 
 
7. Zgłoszenie patentowe P 391416 ``Sposób wytwarzania grafenu`` - 2010 
 
8. R. R. Nair, ..., W. Strupiński, ..., K. S.Novoselov, A. K. Geim   
Fluorographene: A Two-Dimensional Counterpart of Teflon, Small  2010,  
X, No. XX, 1–8, 2010 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim  

HISTORIA 
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9. Projekt  Europejskiej  Fundacji  Nauki  EuroGRAPHENE – 2010 
 
10. Zaproszenie ITME do europejskiego projektu ``FLAG  SHIP`` - 
2010 
 
11. Rozpoczęcie badań w ITME nad wzrostem grafenu na folii 
miedzianej w ramach projektu ZAMAT (koordynator: Instytut Metali 
Nieżelaznych – Gliwice) – 2010 
 
12. W.Strupinski, K.Grodecki, A.Wysmolek, R.Stepniewski, 
T.Szkopek,  P.E.Gaskell, A.Grüneis,  D.Haberer, R.Bozek,  J.Krupka, 
J.M.Baranowski,   

Graphene Epitaxy by Chemical Vapor Deposition on SiC,  
Nano Letters  2011, 11, 1786–1791 
 
13. Podpisanie umowy o współpracy w temacie grafenu z Agencją 
Rozwoju Przemysłu - 2011 
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OBECNIE 

GRAFEN   epitaksjalny na podłożach SiC 
jakość  strukturalna 

 
GRAFEN   na foliach  metalowych 

wielkość  powierzchni 
jakość  strukturalna 

 
GRAFEN   eksfoliowany 

powiększenie  skali 
jakość 
funkcjonalizacja 

 
KOMPOZYTY      metal / grafen 
 
KOMPOZYTY      tworzywo  sztuczne / grafen 
 
POKRYCIA  GRAFENEM  innych  obiektów 

elementy  optyczne 
ogniwa  fotowoltaniczne 
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ROLA   INSTYTUTU 

1. Bilateralna  współpraca z  przedsiębiorstwami 
zlecenie  prac  B + R 
wspólne  przedsięwzięcia 

 
2. Udział  we  wspólnych  projektach  finansowanych z  zewnątrz: 

NCBiR 
ARP 
PARP 
UE 

 
3.  Kontakt  z  innymi  krajowymi  i  zagranicznymi  placówkami  

naukowymi 


